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100 GHz در ͳگرافن یِ ترانزیسترها

Έی یِ رو ترانزیستر این است. 100 GHz َش بسامدِقط΄ که اند ساخته اثرِمیدان ِ ترانزیستر Έی گرافن با

به لایه Έی با گرافن یِ لایه شده. ساخته نیمرسانا ِ صنایع در معمول یِ روشها با و کربید سیلیسیم ِ ویفر

اکسید یِ لایه Έی آن یِ رو و میشود پوشانده نیمرسانا ِ صنایع در رایج ِ پلیمر Έی از 10 nm یِ ͳکلفت

زیاد نسبتَن که است، 240 nm دریچه ِ طول مینشانند. لایه این یِ رو را دریچه ِ الترِد و میΎذارند

یِ ͳسیلیسیم یِ ترانزیسترها ِ قط΄ ِ بسامد اند. رسیده 100 GHz ِ بسامدِقط΄ به ترانزیستر این با است.

را ͳگرافن ِ ترانزیستر در دریچه ِ طول میشود گفته و است، 40 GHz تا دریچه ِ طول ین هم با معمول
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